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1. INTRODUCTION

Le développement de cet amplificateur large bande à gain 
unitaire a été entrepris dans le but de permettre à 
plusieurs utilisateurs l'accès aux 3 signaux (£, ΔR, ΔV) 
d'une station pick-up de position. Ce module convient 
également à tous signaux dont la transmission nécessite 
une plage de fréquence s'étendant de quelques KHz jusqu'à 
500 MHz.

2. DESCRIPTION

Ce circuit est dérivé de précédentes versions (1)(2)(3). 
L'intérêt principal de cette configuration réside dans 
l'utilisation de la technologie SMD, permettant d'obtenir 
performances et fiabilité sous un volume restreint. La 
réalisation d'un amplificateur de distribution 3x3 voies 
est alors possible dans une mécanique CIM 8905. Le nombre 
de composants a été optimisé et un soin particulier a été 
apporté en ce qui concerne la facilité de mise en oeuvre 
des composants SMD. L'emploi de semi-conducteurs dont le 
ft est compris entre 3,5 et 5 GHz permet d'obtenir 
aisément 500 MHz de bande bassante. Les lignes de 
transmission sont de type microstrip (4).

* Surface mounted devices
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3. CARACTERISTIQUES

- 3 voies indépendantes comportant chacune 1 entrée et
3 sorties.

- Z input 50 ou 75 Q (selon module)

- RL 50 Q (éventuellement 75 Q)

- Amplitude de sortie minimum + 2,5V crête RL = 50 Q
+3 V crête RL = 75 Q

- Gain basse fréquence 0,88 typique à 100 KHz

- Déviation de gain pour max. 0,02dB pour
3 sorties d’un même canal 20 KHz < F < 30 MHz

- Rapport d'ondes stationnaires typique 1,13 à 200 MHz
à l'entrée (S^) 1,5 à 1300 MHz

- Indépendance de sortie 2,15 Q à 1 MHz

- Bande passante (- 3dB) 4 KHz - 500 MHz P*n = OdBm
Rl = 50Ω

- Temps de montée (10 - 90 X) 560 pS (Vin=250mV Tr=25pS )

Distorsion harmonique 0,08 X à Pin=+3dBm fteet=10MHz

- Isolation (S12) >60dB à 10MHz
45dB à 100MHz
35dB à 300MHz

>25dB pour 600MHz<F<1'300MHz

- Couplage entre 2 canaux - 75 dB à 100 MHz
adjacents - 60 dB à 250 MHz

- 50 dB à 500 MHz

- Retard entrée/sortie du 1,8 nS + 0,1 nS 
module

- Température de module en fonctionnement x 42eC

- Alimentation + 6V 270mA
- 12V 360mA

~ Mécanique CIM8905 5H x 1L
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